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沉积温度对电子束物理气相沉积制备 YBCO 薄膜性能与结构的影响 
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YBa2Cu3O7-x（简称 YBCO）高温超导薄膜由于具有极低的微波表面电阻，一直是电子

材料领域研究的热门课题。本文采用采用力学所自主研制的多元电子束物理气相沉积系

统两步法生长 YBCO 薄膜。所用衬底为{001}LaAlO3（简称 LAO）单晶，尺寸为

15mm×15mm，厚度为 0.5mm。蒸发源选用 Y、BaF2 和 Cu，其纯度均高于 99%。电子

束蒸镀时衬底温度分别为室温、300℃和 600℃。我们研究了不同沉积温度对 YBCO 薄

膜结构、表面形貌及超导性能的影响。X 射线衍射（XRD）和扫描电镜（SEM）的结果

表明，不同沉积温度下制备的 YBCO 薄膜都具有良好的织构和平整致密的表面形貌。 
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